文件4：2012-2013学年材料系奖学金各所名额分配表（完整版）
	名称
	金属所
	半导体
	材微
	无机所
	电镜
	机动
	合计

	硕士三好生15%
	10（3）
	10（3）含史力
	4（1）
	10（3）
	1
	0
	35（10）

	优秀研究生（硕士）35%
	23（7）
	20（6）含史力
	10（2）
	25（7）
	2（0-1）
	1（0-1）
	81（22-24）

	博士三好生10%
	5
	5含王锋
	1
	5
	0
	1
	17

	优秀研究生（博士）35%
	18
	17含王锋
	5
	17
	2
	2
	61

	优秀学生干部
	6
	4
	3
	5
	1
	（9）
	28

	社会实践先进个人
	评选比例不超过参与社会实践人数的20％，择优推选

	国家奖学金博士（计划内）
	3
	3含王锋
	1
	3
	0
	
	10

	国家奖学金博士（竞争）
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1

	国家奖学金硕士（计划内）
	2
	2含史力
	1
	3
	0
	
	8

	国家奖学金硕士（竞争）
	1
	1
	1
	1
	1
	
	2

	CASC奖学金二等3000
	1
	
	
	
	
	
	1

	肖特奖学金10000博
	
	
	
	1
	
	
	1

	肖特奖学金奖学金8000硕
	
	
	
	2
	
	
	2

	东芝奖学金5000
	
	1
	
	
	
	
	1

	光华奖学金1200
	2
	2
	1
	
	1
	
	6

	国睿奖学金5000博
	
	
	1
	
	
	
	1

	南都奖学金二等5000
	1
	
	
	
	
	
	1

	温持祥奖学金2000博
	
	
	
	3
	
	
	3

	温持祥奖学金1000硕
	
	
	
	6
	
	
	6

	昭和电工奖学金二等3000硕
	1
	1
	
	
	
	
	2

	庄氏奖学金2000
	
	
	
	
	1
	
	1

	竺可桢奖学金（初评）
	半导体所所：博士生王锋、硕士生史力

	岑可法奖学金一等10000
	1名，纳入国家奖学金博士竞争名额一起评定

	冠廷李锺焕奖学金（延续评奖）2000美元硕
	1名，根据协议由延续去年继续资助

	光华奖学金（少数民族）1200
	1名，自由申报，系里统一评定

	 
	（  ）里为专业硕士所占的名额，以及研究生会和研究生总支优干名额

	说明： 

1、“国家奖学金”、“专项奖”和“三好生”必须从“优秀研究生”获得者中产生，其中“国家奖学金”还须同时获得“三好生”（鉴于电镜中心无计划内三好名额，故电镜中心评奖人员不作此要求）。并且需要另外填写相应的表格；这些表格研工部文件后的附件有下载。

2、电镜中心人数较少，有些奖项只能根据具体情况争取机动名额和竞争名额。

3、在职生如有申请，在机动名额中体现。


